MB 133

134 - MB 135

Optoelektronischer Koppler aus einer IR-Diode im
Eingangskreis und einem planaren npn-Si-Foto-
transistor mit und ohne BasisanschluB im Ausgangs-

kreis.
Priifzertifikat

0883

Bauform 4

AnschluBbelegung

1 IRED Anode

2 |IRED Katode

3 Nicht belegt

4 Fototransistor Emitter

5 Fototransistor Kollektor

6 Fototransistor Basis bzw. nicht

Grenzwerte
Eingangskreis
DurchlaBgleichstrom’)
SpitzendurchlaBstrom?)
periodischer
SpitzendurchlaBstrom
nichtperiodischer

(t, = 1 ps, 2 min Pause)
Sperrgleichspannung
SpiEzensperrspcnnung

Ausgangskreis

Kollektor-Emitterspannung
MB133A...E
MB134A...E -
MB135A ... E

Emitter-Basis-Spannung?)

Emitter-Basis-Spitzen-
spannung?)

Verlustieistung*) -

Markierung
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S
_l'l"

Schiufl T~

belegt

AFRM

'FSM

URRM

Ucem

Ueso

UegMm

R

70
70
90

200

mA
mA

< <

Sc <« <c<<



Koppler
Spitzenisolationsspannung?®)

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

bis zu 30 Tagen
Kriechstrecke
Luftstrecke
Kriechstromfestigkeit

Kennwerte bel &, = 25°C

Eingangskreis

DurchlaBglelchspannung
bel Ig = 60 mA

Sperrgleichstrom
bei U =6V

Ausgangskreis

Kollektor-Emitter-Dunkelstrom

bel Ig = 0, Ucg = 10V
Kollektor-Basis-Dunkelstrom

Emitter-Kollektor-Dunkelstrom

bel |F = 0, UEC =6V
Kollektor-Emitter-Strom
bei I = 10 mA, UCE =5V

A ]
MB 133 l B
MB134 ] C
MB 135 D

E auf Anfrage

bel Ilg = 10 mA, UCE = 0,4V

MB133A...E
MB134A...E
MB135A...E

Iceo
IcBO

lEco

ICE (H)

min.

6,3
10,0
16,0
24,0

2,5
2,5
2,5

5,3 kV
85 - eC
35 °C

. 125 oC

= 8,4 mm
= 6,9 | mm
100 w

max.

1,65 V

10 uA

50 nA
100 nA

10 nA

8 mA
12,5 mA
20,0 mA
32,0 mA
48,0 mA

mA
mA
mA



min max
Isolationswiderstand?)

bel UIO = 0,5 kV : Rlo 100 GQ
Verzégerungszeit | t4 5 us
Anstiegszeit t, 10 pus
Speicherzeit t 1.5 us

_ - 4,0’y us
Abfallzeit 4 10 us

) bel einer Temperatur bis < 70 °C; flir 70°C < ¥, = 85 °C Reduktion um
1.33 mA/K _

) bei einer Temperatur bis S 70°C; fir 70°C < 3, = 85 °C Reduktion um
2,67 mAJK; ¢, =50ps; t o= 1:2

3) qilt nur fur MB 134, MB 135

%) bei 9, = 25°C; fur 25°C < ¥, < 85°C Reduktion um 2,67 mW/K

%) innerhalb 1 min; gilt nur fir Standardbezugsatmosphédre TGL 20 618/02

¢) bei Up =353kVund t=2,5s

) nur fiir Kollektor-Emitter-Stromgruppe E



